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Amplificateur à faible bruit et démodulateur en circuit 
prédiffusé bipolaire 

 
Description 
L'objectif est de développer dans la technologie bipolaire 
prédiffusée Zetex un circuit contenant une tête de 
réception composée d'un amplificateur à faible bruit LNA 
(Low Noise Amplifier) suivi d'un démodulateur (Mixer) 
pour des signaux dans la bande de fréquence des 100 
MHz. 
 
Mandat 
Le travail à réaliser consiste à faire une analyse théorique 
des différentes architectures adaptées à l'application 
envisagée, puis de sélectionner la plus appropriée. 
L'étape suivante revient à dimensionner le circuit puis le 
simuler à l'aide du programme Simetrix. Le layout de la 
tête de réception est dessiné pour être intégré chez Zetex. 
Finalement un fichier d'extraction (fichier permettant 
d'extraire les éléments du layout) est développé pour 
contrôler le layout 
 
Technologie prédiffusée 
L'avantage des circuits prédiffusés est de pouvoir 
disposer rapidement d'un circuit intégré pour des coûts de 
fabrication très faibles comparativement à une intégration 
complète dite "full custom". L'inconvénient des circuits 
prédiffusés vient du fait que le concepteur du circuit ne 
dispose que d'un set d'éléments fixes et qu'il doit 
impérativement faire avec ce set pour réaliser le circuit qui 
satisfera les spécifications données. 
 

 

La technologie utilisée est 

la série 700 de la société 

Zetex. Elle  propose 

différents circuits avec un 

certain nombre d'éléments 

tels que des transistors 

bipolaires et  des 

résistances (ici le circuit 

734) 

Caractéristiques du LNA et du mixer 
Le LNA fourni une amplification de 32dB à la bande 
passante qui est comprise entre 3 kHZ et 70 MHz. 
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bode d'amplitude du LNA  
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signal modulé puis démodulé par le mixer  
 
Résultats 
Les résultats des simulations correspondent au cahier des 
charges et l'extraction des éléments s'effectue 
correctement. Etant donnée que la date d'arrivée des 
circuits intégrés est du 18.12.02, la mesure de leurs 
caractéristiques est en cours. 
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